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Wynalazek dotyczy ukladu polaczen dla obwo-
du rezonansowego, zwlaszcza ukladu potaczen
do stabilizacji czestotliwosci oraz amplitudy
drgan- calego zakresu strojenia oscylatoréw
lampowych.

Do stabilizowania oscylator6w proponowano
juz szereg polaczen, ktére s3 skuteczne tylko
czeSciowo. Zwlaszcza posiadajq one te wade, iz
oddzialuja tylko na cze§é zakresu strojenia. Dwa
przyklady takich ukladéw polaczeh przedsta-
wiono na fig. 1 i 2 w celu odgraniczenia wyna-
lazku od stanu techniki. .

Fig. 1 przedstawia réwnolegle iaczony obwéd
rezonansowy L;, Ci. ROwnolegle do gléwnego
‘kondensatora strojeniowego C; jest polaczony
dzielnik napiecia, skladajgcy sie¢ z trzech kon-
densator6w Cp, Cs i C,. Siatka, katoda i anoda
lanipy oscylacyjnej V s3 przylaczone do trzech

odpowiednich punkiéw pojemno$ciowego dziel-
nika napiecia.

Fig. 2 przedstawia dalszy znany ukiad poia-
czeni, w ktérym pojemnoéciowy dzielnik napie-
cia Cs, C, jest polaczony szeregowo z kondensa-
torem strojeniowym C; obwodu rezonansowego
Ly, Ci. Lampa oscylacyjna V jest polaczona
z dzielnikiem napiecia podobnie jak na fig. 1.

Oba uklady majg jednak te wade, iz nie s3
w stanie osiggnaé stalej amplitudy drgan, o ile
obwody rezonansowe s3 strojone w szerokim za-
kresie czestotliwoSci. W przypadku uktadu,
przedstawionego na fig, 1, amplituda drgan spa-
da w kierunku diuzszych fal i wzrasta w kie-
runku kofica fal krétkich zakresu strojenia, przy
czym lampa zostaje nadmiernie wzbudzona, wy-
wolujac szkodliwy wplyw na stabilizacje.
W ukladzie wedlug fig. 2 istniejg warunki od-



wrotne. Takie zmiany amplitud, zaleine od stro-
jenia obwodu rezonansowego, wystepuja gtéw-
nie ‘wtedy, gdy wspélezynnik dobroci indukcji,
zastosowanej w obwodzie rezonansowym, pozo-
staje w calym zakresie strojenia bez zmian.
Mozna co prawda przez odpowiednie tlumienie
osiaggnaé zmienny wspélezynnik dobroci i nie-
zmienng amplitude drgan, obnizyloby to jednak
staloéé czestotliwoscl.

Przedmiotem wynalazku jest ukiad polgczen,
dzieki ktéremu osigga sie obwéd rezonansowy
staly tak co do czestotliwoéci, jak i amplitudy.

Kilka przykladéw wykonania wynalazku
przedstawiono na fig. 3—3.

Na fig. 3 obwé6d rezonansowy Ly C; jest uzu-
pelniony pojemnoéciowym dzielnikiem napieé¢
Cy, Cy, Cy 1 Cy. Kondensatory Cp, Cs i C¢ s3
przytaczone réwnolegle do kondensatora stroje-
niowego C;, podczas gdy ostatni kondensator Cj
‘jest polaczony szeregowo z tymze. Pojemnosci
kondensatoréw C, i Cs s3 znacznie wigksze niz
pozogtale pojemnoici dzielnika napiecia (np. 100
razy wigksze od Cg i 10 razy wigksze niz Cj).
Ten obw6d umozliwia wykorzystanie wartosci
maksymalnej wspéiczynnika dobroci uzytej in-
dukcji L, dla calego zakresu strojenia i zapewnia
réwniez do$é staly przebieg amplitud.

Dzialanie ukladu podano nizej.

O ile czestotliwosé oscylacji obwodu przez
zmniejszenie pojemnoéci strojeniowej C; zosta-
nie zwiekszona, wéwczas wzrasta oporno$é¢ po-
zorna L, a jefli wspélczynnik dobroci Q jest
staty, zwieksza sie réwniez réwnolegla opornost
rezonansowa calego obwodu, wyrazona réwna-
niem :

R=w-L.-Q

ktéra podaje réwnocze$nie warto§é opornosci
obcigzenia lampy oscylacyjnej V.

JeS§li jednak wymaga sie stalej amplitudy
drgafh dla szerokiego pasma czestotliwosci, to
konieczne jest réwniez by oporno$é obciazenia
byla réwniez stata, Oporno$é obcigzenia w ukla-
dzie wedlug wynalazku, dzialajgca w obwodzie
pradu, sklada si¢ z dwéch skladowych, a miano-
wicie .

1) z jednej. skladowej, ktéra powstaje przez
przeksztalcanie opornosci rezonansowej w reak-
tancji C,. Ta reaktancja Jest w przyblizeniu
wprost proporcjonalna do wymienionego oporu
rezonansowego. Pojemnoéé C; jest bovem jak
juz wzmiankowano znacznie wieksza niz pojem-
noéé C,, tak iz wspéiczynnik przeksztatcania jest
wyznaczony prawie wylacznie przez druga po-
tege stosunku C; :Cy, ktéry jest staly. A ponie-

waz opornoéé rezonansowa (przy pojemnofci Cy)
w my$l przytoczonego réwnania jest wprost
proporcjonalna do czestotliwo$ci, to wartosé tej
skltadowej opornosci obcigzenia przy pojemno-
8ci C( jest réwniez w przyblizeniu proporcjo-
nalna do czestotliwosci

2) z drugiej sktadowej, powstajacej przez prze-
ksztalcanie opornosci rezonansowej przy reak-
tancji pojemno$ci Cs. Poniewaz udzial pojem-
nosci Cp, Cs i Cy jest w ogblnym pradzie cyrku-
lacyjnym nieznaczny, wspélczynnik przeksztal-
cenia réwna sie w przyblizeniu tylko kwadra-
towi stosunku pojemnosci strojeniowej C; do
pojemno$ci Cs, ktéry réwniez jest odwrotnie
proporcjonalny do kwadratu czestotliwosci.
Wspétczynnik przeksztalcenia pojemnosci C;iCs
jest przeto odwrotnie proporcjonalny do czwar-
tej potegi czestotliwosci, tak iz oporno§¢ rezo-
nansowa, bedaca w prostej zalezno$ci od czesto-
tliwosci, przeksztalca sie przy pojemnosci C;
w sposéb, odwrotnie proporcjonalny do trzeciej
potegi czestotliwosci.

Suma obu skladowych, z ktérych jedna jest
wprost proporcjonalna do czestotliwoéci a druga
odwrotnie proporcjonalng do trzeciej potegi
czestotliwos$ci, moze byé dla szerokiego zakresu
czestotliwoSci (np. Foyn : Fmax =1 :3) utrzyma-
na praktycznie na stalym poziomie, jezeli w po-
blizu korica zakresu fal dtugich w poblizu czesto-
tliwosci F=1,25 Frmyn sa obie sktadowe czeci
réwne.

Ten obwéd moze spelniaé zadania zaréwno
obwodu kontrolnego w nadajnikach, jak réw-
niez obwodu oscylacyjnego w odbiornikach
z przemiang czestotliwosci, gdzie mozna osig-
gnaé jeszcze inng korzy$é, jezeli w znany spos6b
pojemnoéci C, i Cs, ktére mozna zmieniaé w ma-
lych granicach bez szkody dla stabilizacji, sto-
suje sie rowniez do osiggniecia doktadnego biegu
zgodnego miedzy strojonym obwodem odbior-
czym i obwodem oscylacyjnyih.

Fig. 4 i 5 przedstawiajag dwa inne przyklady
wykonania podstawowej zasady wynalazku.
Réwniez w tym przypadku stosuje si¢ pojemno-
Sciowy, zalezny od czestotliwoSci dzielnik na-
piecia do uzyskania gtalej amplitudy drgan.

Fig. 4 przedstawia uklad polaczen, lgczacy
w sobie wlasciwosci ukladéw wedlug fig. 1 i 2.
Pojemno$é- strojeniowa C; jest np. w biegu
zgodnym z pojemnofcia C, (albo w biegu prze-
ciwnym do pojemnosci C,). Przeto ich oddzialy-
wania na amplitude znosza sie wzajemnie,

Uklad polaczenh fig. 1 moze byé ulepszony jak
przedstawiono na fig. 5. Odpowiednie indukcje
wlacza sie szeregowo z pojemno$ciowym dziel-



nikiem napiecla, przez ¢o zmienia si¢ wypad-
kowa pojemno$¢ pozorna w. zalezno#ci od cze-
stotliwosci. Powyzsze indukcje mozna lgczyé jak
np. przedstawiono na rysunku szeregowo z Cj
i C, albo tylko szeregowo z jedng z tych pojem-
noé$ci a ich oporno§é¢ pozorng dobiera sie tak, iz
wynosi ona przy najwyzszej czestotliwo$ci za-
kresu strojenia w przyblizeniu tylko /2 albo %4
reaktancji odpowiednich pojemnosci.

Zastrzezenia patentowe

1. Stabilizujacy uklad polgczen, zwlaszcza do
stabilizacji czestotliwo$ci 1. amplitudy w oscy-
latorach lampowych, w ktérych zastosowano
dzielnik napiecia energii oscylacyjnej, ktérego

czeSci skladowe s3 wilgczone miedzy elektro--

dy lampy oscylatora, znamienny tym, ze wlg-

czona miedzy katode i anode lampy V oscy-
latora cze$é dzielnika napiecia sklada sie
z dwéch opornosci pozornych, przy czym na-
piecie na jednej opornos$ci pozornej wzrasta
przy rosngcej czestotliwosci oscylatora, pod-
czas gdy napiecie na drugiej opornosci pozor-
nej maleje ze wzrostem czestotliwosci.

F;',. 1

2. Stabilizujacy uklad polaczeri wedlug 2zastrz.

"1, znamienny tym; Ze opornosciami pozorny-
;nxi wlaczonymi miedzy katode i anode, s3
pojemnosé (Cy) i samoindukcja (L,).lzerezowo
polaczone, przy czym obie opornoéci pozorne
(Cy 1 Ly) stanowia cze$é skladowy catego
dzielnika napigcia (Cs, Cs, Ls, Ls), polaczone-
go réwnolegle do obwodu rezonansowego
(Ly, Cy).

. Stabilizujgcy uklad poiaczeh wediug zastrz, 1,

znamienny {tym, £e opornoéci pozorne, wia-
czone migdzy katode i anode, skladajg sie
z dwéch kondensatoréw (C,, Cs) szeregowo
polaczonych, przy czym jeden z tych konden-
satoréw (C,) stanowi cze§¢ skladowy pojem-
noSciowego dzielnika napiecia (Cs, Ci, Co),
wlaczonego réwndlegle do kondensatora stro-
jeniowego (C;), a drugi kondensator (Cs) jest -
polaczony szeregowo z kondensatorem- stro-
jeniowym (Ci). .
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